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文章摘要：

研究了强磁场与交变电流复合作用产生的振荡对Al-18%Si合金中初生硅分布
和形貌的影响规律. 结果表明, 磁场强度较小时, 初生硅发生偏聚现象; 随
着磁场强度的增大(10 T), 初生硅的偏聚现象逐渐减小至消失, 并且随着振
荡力的增大, 初生硅由星瓣状向板条状和近颗粒状转变. 同时, 分析了初生
硅的迁移行为, 发现磁场下颗粒迁移的终端速度随颗粒尺寸的减小以及磁场强
度的增大而降低. 理论分析与实验结果相符.
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